器件技术要求

[bookmark: _GoBack]40G 双驱动调制器： 40Gbps Dual-Drive Mach-Zehnder modulator, low driving voltage, separated DC bias port. 
                   40Gbps 双驱动马赫-泽德调制器，低驱动电压，分开的DC偏压控制端口。
100G IQ/QAM调制器：100 Gbps four arm RF drive Mach-Zehnder Modulator, separated DC bias port for each   
                    Mach-ZehnderInterferometer, Dual QPSK modulator and PBC are integrated, low insertion loss.
                    100 Gbps四臂驱动的马赫-泽德调制器，每个马赫-泽德干涉仪均有DC偏压控制端口，双QPSK调制器和PBC集成在一起，低插入损耗。
10G 相位调制器：low loss, low drive voltage, C band operation.
                低损耗，低驱动电压， C工作波段。
半导体光放大器：1550nm, broad optical bandwidth, high saturated output power, low noise figure.
                工作在1550nm区域，宽光学带宽，高饱和输出能量，低噪声系数。
